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Beschreibung 

GEBIET DER ERFINDUNG 

Die vorliegende Erfindung betrifft einen Brandmelder mit Rauchdetektor gemass dem 
Oberbegriff des Anspruches 1, wie er in der GB-A-2 230 853 offenbart ist. 

BESCHREIBUNG DES STANDES DER TECHNIK 

Ein Brandmelder mit Rauchdetektor umfasst ein Lichtabstrahlelement und ein Licht- 
empfangselement, die beide in einer Rauchkammer angeordnet sind. Vom Lichtab- 
strahlelement abgestrahltes Licht wird aufgrund des Rauches unregelmassig gestreut. 
Das unregelmassig gestreute Licht wird von dem Lichtempfangselement empfangen. 
Ein Pegel eines Ausgangssignals des Lichtempfangselementes wird durch einen Ver- 
starker verstarkt. Eine Rauchdichte wird dann unter Benutzung des verstarkten Pegels 
des Ausgangssignals erkannt. 

Die Temperatur andert sich in Abhangigkeit der Umgebung einer Stelle, an welcher 
ein Detektor installiert ist. Die Umgebungstemperatur des Detektors andert sich in Ab- 
hangigkeit der Installationsstelle. Insbesondere ist aufgrund der Sonnenwarme die 
Temperatur des Detektors in der Umgebung des Daches eines Gebaudes sehr hoch, 
wahrend die Temperatur desselben in einem unterirdischen, aus nicht-isolierendem 
Beton gefertigten Raum sehr niedrig ist. Zwischen diesen Fallen unterscheiden sich die 
Temperaturbedingungen stark. Die Umgebungstemperatur des Detektors wird stark 
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beeinflusst durch das Klima, welches durch die Breite einer Installationsstelle definiert 
wird, oder durch das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein einer Klimaaniage. 

Die Empfindlichkeit eines Detektors wird unter im wesentlichen gleichen Temperatur- 
bedingungen in einer Fabrik eingestellt. Unter der Annahme, dass sich die Empfind- 
lichkeit eines Detektors in Abhangigkeit von der Temperarur andert, selbst wenn die 
Empfindlichkeit wahrend des Herstellungsprozesses samt Einstellung in einer Fabrik 
eingestellt wird, kann sich die Empfindlichkeit in Abhangigkeit von der Installations- 
stelle andern. 

Zum Beispiel wird eine Leuchtdiode (LED) als Lichtabstrahlelement verwendet und 
eine Photodiode als Lichtempfangselement verwendet. Die LED weist eine solche 
Temperaturcharakteristik auf, dass sich die von ihr abgestrahlte Lichtmenge um 

- 0.6 % I °C andert. Die Photodiode weist eine solche Temperaturcharakteristik auf, 
dass sich deren Ausgangspegel + 0.2 % / °C andert. Die gesamte Temperaturcharakte- 
ristik von LED und Photodiode kommt daher auf - 0.6 % / °C + 0.2 % / °C = 

- 0.4 % / °C. Selbst wenn die augenblickliche Rauchdichte unverandert bleibt, 
schwankt, falls sich die Innentemperatur des Brandmelders mit Rauchdetektor andert, 
der Ausgangspegel des Lichtempfangselementes um - 0.4 % / °C. Insbesondere wenn 
sich die Innentemperatur des Brandmelders mit Rauchdetektor um 50°C andert, 
schwankt der Ausgangspegel des Lichtempfangselementes um 20 %. 

Ausser dem Lichtabstrahlelement und dem Lichtempfangselement weist der Verstar- 
ker, welcher aus Halbleiter-Bauelementen besteht, eine Temperaturcharakteristik auf. 
Sowie die Temperarur des Detektors sich andert, schwankt der Ausgangspegel des 
Verstarkers aufgrund der Temperaturcharakteristik der Halbleiter-Bauelemente. 

Daher wird der Ausgangspegel durch eine komplexe Temperaturcharakteristik aller 
Bauteile des Detektors beeinflusst. Die Anderung des Ausgangspegels erfolgt nicht 
gleichformig relativ zu einer Temperarur. Eine bekannte Methode zum Ausgleich 
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durch ein Temperaturausgleichselement, wie beispielsweise einen Thermistor, kann 
daher einen Temperaturausgleich nicht zufriedenstellend erreichen. 



ZUSAMMENFASSUNG DER ERFTNDUNG 

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, einen Brandmelder mit Rauchde- 
tektor zur Verfiigung zu stellen, welcher in der Lage ist, eine Rauchdichte exakt bei 
verschiedenen Umgebungstemperaturen desselben zu detektieren, und die vorstehend 
aufgezeigten Nachteile von bekannten Brandmeldern mit Rauchdetektoren zu vermei- 
den. 

Gemass der vorliegenden Erfindung wird diese Aufgabe geldst und diese Nachteile des 
Standes der Technik beseitigt durch einen Brandmelder mit Rauchdetektor, wie er in 
den beigefugten Anspruchen definiert ist. 



KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN 

Fig. 1 zeigt ein Blockschaltbild, das einen Brandmelder mit Rauchdetektor 

gemass einem Ausfiihrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung dar- 
stellt; 

Fig. 2 zeigt ein Flussdiagramm der Programmschritte, die durch einen Mi- 

krocomputer bei dem obigen Ausfiihrungsbeispiel auszuftlhren sind; 

Fig. 3 zeigt ein Blockschaltbild, das einen Brandmelder mit Rauchdetektor 

gemass einem weiteren Ausfiihrungsbeispiel der vorliegenden Erfin- 
dung darstellt; und 
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Fig. 4 bis 7 zeigen Schaltplane, die andere Ausfuhrungen einer Innentemperatur- 
Messeinheit gemass der vorliegenden Erfindung darstellen. 



BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSFUHRUNGSBEISPIELE 

Fig. 1 zeigt ein Blockschaltbild, das einen Brandmelder 1 mit Rauchdetektor gemass 
einem Ausfiihrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung darstellt. 

In diesem Ausfiihrungsbeispiel steuert und regelt ein Mikrocomputer 10 den Brand- 
melder 1 mit Rauchdetektor als Ganzes. Ein ROM 20 enthalt ein Programm, das in 
Fig. 2 dargestellt ist. Ein RAM 21 bietet einen Arbeitsspeicher und speichert eine Aus- 
gangsspannung SLT einer Innentemperatur-Messeinheit 70, eine Ausgangsspannung 
SLV eines Abtast- und Haltekreises 42 zum Halten eines von einem Verstarker 40 ge- 
sendeten Ausgangssignals, und eine berechnete Rauchdichte. 

Ein EEPROM 22 speichert Adressen des Brandmelders 1 mit Rauchdetektor in einem 
Feueralarmsystem und einen Korrektur-Koeffizienten K. Der Korrektur-Koeffizient K 
nimmt verschiedene Werte an, die in Verkniipfung mit der gemessenen Temperatur 
vorbestimmt sind, und wird benutzt, urn die Ausgangsspannung SLV des Abtast- und 
Haltekreises 42 zur korrigieren. 

In Antwort auf einen Lichtabstrahl-Steuerpuls, der vom Mikrocomputer 10 gesendet 
wird, versorgt eine Lichtabstrahlschaltung 30 ein Lichtabstrahlelement 31 mit Strom- 
pulsen zur Lichtabstrahlung. Der Verstarker 40 verstarkt einen Ausgangspegel eines 
Lichtempfangselementes 41 durch eine vorgegebene Verstarkung. Eine Sen- 
de/Empfangs-Schaltung 50 enthalt einen Sendeschaltkreis zum Senden eines Feuersi- 
gnals, eines Signals, welches eine physikalische Grosse des Rauches wiedergibt, oder 
irgend eines anderen Signals an einen Feuerempfanger (nicht dargestellt), und einen 
Empfangsschaltkreis zum Empfang eines Abrufsignals oder irgend eines anderen Si- 
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gnals vom Feuerempfanger und zum Weiterleiten des empfangenen Signals an den 
Mikrocomputer 10. Eine Anzeigelampe 51 leuchtet, wenn der in Fig. 1 dargestellte 
Brandmelder mit Rauchdetektor ein Feuer feststellt. Eine Konstantspannungs- 
Schaltung 60 versorgt den Mikrocomputer 10 mit konstanter Spannung. 

Die Innentemperatur-Messeinheit 70 misst die Innentemperatur des Brandmelders 1 
mit Rauchdetektor, und die Einheit 70 weist Dioden Dl und D2 auf, welche im 
Brandmelder 1 mit Rauchdetektor angeordnet sind und die Innentemperatur des 
Brandmelders 1 mit Rauchdetektor messen, und einen Widerstand Rl, der in Serie mit 
diesen Dioden Dl und D2 verbunden ist. Insbesondere ist ein Ende des Widerstands 
Rl mit einer Versorgungsspannungsleitung Vcc verbunden, und das andere Ende des- 
selben ist mit der Anode der Diode Dl verbunden. Die Kathode der Diode Dl ist mit 
der Anode der Diode D2 verbunden. Die Kathode der Diode D2 ist geerdet. Eine An- 
schlussstelle zwischen dem anderen Ende des Widerstandes Rl und der Anode der Di- 
ode Dl dient als Ausgang der Innentemperatur-Messeinheit 70. Die Innentemperatur- 
Messeinheit 70 verwendet die Temperaturcharakteristiken der Dioden Dl und D2 in 
Bezug auf die an den Dioden Dl und D2 abfallende Spannung, um eine Innentempera- 
tur des Brandmelders 1 mit Rauchdetektor zu messen. Die Dioden Dl und D2 sind 
vorzugsweise in der Umgebung des Lichtabstrahlelementes 3 1 und des Lichtempfangs- 
elementes 41 angeordnet. 



Die Innentemperatur-Messeinheit 70 ist ein Beispiel fur ein Temperaturmessmittel zum 
Messen einer Umgebungstemperatur eines Lichtabstrahlelementes und eines Lichtemp- 
fangselementes. Der Mikrocomputer 10 ist ein Beispiel fur ein Rauchdichtenerken- 
nungsmittel zum Erkennen einer Rauchdichte unter Verwendung eines Ausgangspe- 
gels des Lichtempfangselementes. Der Mikrocomputer 10 ist auch ein Beispiel fur ein 
Temperaturausgleichsmittel zum Korrigieren eines Ausgangspegels des Licht- 
empfangselementes. 

Nachstehend wird der Betrieb des vorgenannten AusfUhrungsbeispiels beschrieben. 
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Fig. 2 zeigt ein Flussdiagramm, das die Programmschritte darstellt, welche durch den 
Mikrocomputer 10 auszufuhren sind. 

Zu Beginn wird eine Initialisierung durchgeflihrt (Schritt SI). Die Ausgangsspannung 
SLT, welche durch einen A/D-Wandler im Mikrocomputer 10 in digitale Daten umge- 
wandelt wird, wird an der Innentemperatur-Messeinheit 70 abgegriffen und im RAM 
21 abgelegt (Schritt S2). Der Korrektur-Koeffizient K mit einem Wert, welcher mit der 
Ausgangsspannung SLT der Innentemperatur-Messeinheit 70 in Zusammenhang steht, 
wird vom EEPROM 22 eingelesen und dann im RAM 21 abgelegt (Schritt S3). Die 
Ausgangsspannung SLT der Innentemperatur-Messeinheit 70 wird mit einer Umge- 
bungstemperatur des Lichtabstrahlelementes 3 1 und des Lichtempfangselementes 4 1 
verknupft. Der Korrektur-Koeffizient K wird dazu verwendet, einen Fehler zu kom- 
pensieren, der sich aus einer Schwankung der Ausgangsspannung SLV des Abtast- und 
Haltekreises 42 aufgrund einer Innentemperatur ergibt. Der Korrektur-Koeffizient K 
nimmt daher verschiedene Werte an, die mit Innentemperaturen des Brandmelders 1 
mit Rauchdetektor in Zusammenhang stehen, d.h. Werten von Ausgangsspannungen 
SLT der Innentemperatur-Messeinheit 70 (diese Werte des Korrektur-Koeffizienten K 
werden vorher im EEPROM 22 gespeichert). Der Korrektur-Koeffizient K mit einem 
Wert, der mit der Ausgangsspannung SLT in Zusammenhang steht, welche eine Innen- 
temperatur wiedergibt, wird vom EEPROM 22 eingelesen. 

Die Ausgangsspannung SLV, welche durch den A/D-Wandler im Mikrocomputer 10 in 
digitale Daten umgewandelt wird, wird vom Abtast- und Haltekreis 42 abgegriffen und 
im RAM 21 gespeichert (Schritt S4). Die gespeicherte Ausgangsspannung SLV wird 
mit dem Korrektur-Koeffizienten K multipliziert, so dass die Ausgangsspannung SLV 
des Abtast- und Haltekreises 42 korrigiert wird (Schritt S5). Eine Rauchdichte wird 
durch Berechnen der korrigierten Ausgangsspannung SLV ausgerechnet. Das Ergebnis 
der Berechnung wird im RAM 21 gespeichert (Schritt S6). Auf eine vom Feueremp- 
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fanger gesendete Aufforderung hin wird die Rauchdichte (d.h. ein Signal, welches eine 
physikalische Grosse des Rauches wiedergibt) an dem Feuerempfanger gesendet. 



Gemass dem vorstehenden Ausfilhrungsbeispiel konnen, wenn die Innentemperatur 
des Brandmelders 1 mit Rauchdetektor ansteigt oder abfallt, eine Anderung der vom 
Lichtabstrahlelement 3 1 abgestrahlten Lichtmenge und eine Anderung des Ausgangs- 
pegels des Lichtempfangselementes 41, die beide von einer Temperaturanderung her- 
ruhren, umfassend korrigiert werden. Dies ermflglicht eine genaue Bestimmung einer 
Rauchdichte. 



Im obigen Ausfiihrungsbeispiel ist der Widerstand Rl mit der Versorgungsspannungs- 
leitung Vcc verbunden, und die Dioden Dl und D2 sind geerdet. Im Gegensatz dazu 
kann, sofern nicht die Spannung der Versorgungsspannungsleitung Vcc mit der Tem- 
peratur schwankt, der Widerstand Rl geerdet sein und die Dioden Dl und D2 konnen 
mit der Versorgungsspannungsleitung Vcc verbunden sein. 

Fig. 3 zeigt ein Blockschaltbild, das einen Brandmelder 2 mit Rauchdetektor gemass 
einem weiteren Ausfiihrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung darstellt. 

Der in Fig. 3 dargestellte Brandmelder 2 mit Rauchdetektor stimmt im wesentlichen 
mit dem in Fig. 1 dargestellten Brandmelder 1 mit Rauchdetektor uberein. Jedoch ist 
eine Innentemperatur-Messeinheit 71 anstelle der Innentemperatur-Messeinheit 70 
vorgesehen. 



Die Innentemperatur-Messeinheit 71 misst eine Innentemperatur des Brandmelders 2 
mit Rauchdetektor und umfasst einen Transistor TR und mit dem Transistor TR ver- 
bundene Widerstande, welche alle in der Umgebung des Lichtabstrahlelementes 3 1 
und des Lichtempfangselementes 41 angeordnet sind. Insbesondere ist der Transistor 
TR ein pnp-Transistor, die Widerstande R2 und R3 sind ein Emitter-Widerstand bzw. 
ein Kollektor- Widerstand, und die Widerstande R4 und R5 legen Teile einer angeleg- 
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ten Spannung an die Basis des Transistors TR an. Die Innentemperatur-Messeinheit 71 
verwendet die Temperaturcharakteristik des Transistors TR in Bezug auf die Basis- 
Emitter- Spannung des Transistors TR, urn die Innentemperatur zu messen. 

Die Basis-Spannung des Transistors TR wird mittels der Widerstande R4 und R5 auf 
einem im wesentlichen konstanten Wert gehalten. Wenn die Basis-Emitter-Spannung 
des Transistors TR aufgrund der Temperatur schwankt, wird die Schwankung als An- 
derung des Spannungswertes am Widerstand R2 gemessen. Ein Emitterstrom Ie fliesst 
durch den Widerstand R2, und ein Kollektorstrom Tc fliesst durch den Widerstand R3. 
Wenn der Stromverstarkungsfaktor, der im Transistor TR eingestellt ist, einen ausrei- 
chend grossen Wert aufweist, ist der Wert von Ic ungefahr gleich dem Wert von Ie. 

Unter der Annahme, dass die Basis-Emitter-Spannung aufgrund der Temperatur um 
einen Wert AV schwankt, schwankt auch die Spannung am Widerstand R2 um den 
Wert AV. Als Ergebnis ergibt sich eine Anderung Ale des Emitterstroms als ein Pro- 
dukt AV/R2 (R2: Widerstandswert des Widerstands R2). Da die Stromanderung Ale 
gemessen wird, deren Wert im wesentlichen gleich einer Anderung des Kollektor- 
stroms Ale ist, schwankt daher die Spannung am Widerstand R3, die durch den A/D- 
Wandler im Mikrocomputer 10 zu messen ist, um einen Wert, der sich zu AVxR3/R2 
ergibt (R3: Widerstandswert des Widerstands R3). Wenn die Schaltungsanordnung so 
ist, dass der Widerstandswert des Widerstands R3 grosser als der Widerstandswert des 
Widerstands R2 ist, wird eine Schwankung AV der Basis-Emitter-Spannung als ein 
Wert gemessen, der mittels des A/D-Wandlers durch ein Produkt R3/R2 verstarkt wird. 
Dies ftihrt zu einer verbesserten Genauigkeit beim Messen einer Temperaturanderung. 

Ein in Fig. 4 dargestellter npn-Transistor kann anstelle des in Fig. 3 dargestellten pnp- 
Transistors verwendet werden. Diese Abwandlung bietet die gleichen Vorteile wie das 
vorgenannte Ausfuhrungsbeispiel. Bei dieser Abwandlung sind die Widerstande R2 
und R4 mit dem Emitter beziehungsweise der Basis des npn-Transistors verbunden. 
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Die anderen Enden der Widerstande R2 und R4 sind geerdet. Widerstande R3 und R5 
sind mit dem Kollektor beziehungsweise der Basis des npn-Transistors verbunden. Die 
anderen Enden der Widerstande R3 und R5 sind mit der Versorgungsspannungsleitung 
Vcc verbunden. 



Das vorgenannte Ausfuhrungsbeispiel verwendet die Temperaturcharakteristiken der 
Halbleiter-Bauelemente. Zum Beispiel weisen die Dioden Dl und D2 in Fig. 1 Durch- 
lass-Spannungen auf. Ein Unterschied im Wert zwischen den Durchlass-Spannungen 
von einer Vielzahl von Dioden bei der gleichen Temperatur ist grosser als ein Unter- 
schied in der Abweichung zwischen Spannungen, die mit Temperaturen in Zusammen- 
hang stehen. Der Unterschied kann einen Fehler bei der gemessenen Temperatur be- 
wirken. 



Urn den Fehler zu minimalisiereri, ware das nachstehende Verfahren bevorzugt. Das 
heisst, dass eine vorgegebene Temperatur und eine Durchlass-Spannung, die bei der 
vorgegebenen Temperatur vorliegt, als Anfangswerte im EEPROM 22 gespeichert 
werden. Ein Unterschied zum Anfangswert der vorgegebenen Temperatur wird ausge- 
rechnet durch Berechnung der Abweichung einer Ausgabe der Temperaturmesseinheit 
vom Anfangswert und dann Addition zum oder Subtraktion vom Anfangswert der vor- 
gegebenen Temperatur. So wird eine Umgebungstemperatur festgestellt. Diese Verfah- 
ren hilft, einen Unterschied in den Werten zwischen den Durchlass-Spannungen der 
Dioden zu minimalisieren. 



Das obige Verfahren kann bei der den Transistor TR verwendenden, in Fig. 3 darge- 
stellten Innentemperatur-Messeinheit 71 angewandt werden, und weist noch den vor- 
genannten Vorteil der Minimalisierung einer Schwankung der Basis-Emitter-Spannung 
des Transistors TR auf. 



Ein Schalter 100 kann, wie in den Figuren 5 bis 7 dargestellt, zwischen dem Wider- 
stand Rl und der Versorgungsspannungsleitung Vcc in Fig. 1, zwischen den Wider- 
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standen R4 und R2 und der Versorgungsspannungsleitung Vcc in Fig. 3 oder zwischen 
den Widerstanden R5 und R3 und der Versorgungsspannungsleitung Vcc in Fig. 4 ein- 
gesetzt werden. Nur zum Messen einer Temperatur braucht der Mikrocomputer 10 den 
Schalter 100 zu schliessen. Dies tragt zu einer Verringerung des Stromes bei, der von 
der Temperaturmesseinheit 70 oder 71 verbraucht wird. Insbesondere wird das Tempe- 
raturmessmittel unter Steuerung eines Steuerungsmittels zur Steuerung der Energiever- 
sorgung mit Energie versorgt. Nur zur Temperaturrhessung versorgt das Steuerungs- 
mittel das Temperaturmessmittel mit Energie. 



Im vorgenannten Ausfiihrungsbeispiel wird, wenn sich die Innentemperatur des 
Brandmelders 1 oder 2 rait Rauchdetektor andert, der Ausgangspegel des Lichtemp- 
fangselementes 41 korrigiert. Wenn eine Rauchdichte detektiert wird durch Vergleich 
des Ausgangspegels des Lichtempfangselementes 41 mit einem vorgegebenen Refe- 
renzpegel, zum Beispiel einem Feuererkennungs-Referenzpegel, kann der Referenzpe- 
gel gemass einer Temperaturanderung im Brandmelder 1 oder 2 mit Rauchdetektor 
korrigiert werden. 



In jedem der vorgenannten Ausfuhrungsbeispiele wird ein Signal, das eine gemessene 
physikalische Gr6sse des Rauches darstellt, an die Steuerungs- und Darstellungsappa- 
ratur gesendet. Alternativ kann der Brandmelder mit Rauchdetektor selber ein Feuer 
erkennen und ein Feuersignal senden. Selbst bei dieser Abwandlung kann die Aus- 
gangsspannung SLV des Abtast- und Haltekreises 42 oder der Feuererkennungs- 
Referenzpegel anhand der Ausgangsspannung SLT der Innentemperatur-Messeinheit 
70 oder 7 1 korrigiert werden. 



In den obigen Ausflihrungsbeispielen werden, selbst wenn Temperaturcharakteristiken 
von entsprechenden Detektoren kombiniert werden, um eine komplexe Temperaturan- 
derungscharakteristik wiederzugeben, optimale Temperaturkorrektur-Koeffizienten 
verknUpft mit Temperaturen in einem EEPROM oder ROM gespeichert und einzeln 
ausgewahlt verwendet. Die Ausfuhrungsbeispiele k6nnen daher Temperaturanderun- 
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gen eliminieren, die nicht mittels einer bekannten, gleichformigen Temperaturaus- 
gleichsmethode unter Verwendung eines Thermistors oder irgend eines anderen Tem- 
peraturausgleichselementes eliminiert werden konnen. 



Der im EEPROM 22 zu speichernde Temperaturkorrektur-Koeffizient K kann ver- 
schiedene Werte annehmen, die fur jeden Detektor bestimmt sind, so dass, wenn keine 
Temperaturkompensation vorgenommen wird, die Werte nicht mit Werten uberein- 
stimmen, die durch die Temperaturanderungscharakteristik jedes Detektors definiert 
sind. Wenn Detektoren die gleiche Temperaturanderungscharakteristik aufweisen, 
werden Temperaturkorrektur-Koeffizienten, die von den Detektoren gleichermassen 
benutzt werden konnen, in einem ROM gespeichert. Diese Abwandlung weist auch die 
gleichen Vorteile wie oben beschrieben auf. 



Gemass der vorliegenden Erfindung kann, selbst wenn sich die Innentemperatur des 
Brandmelders mit Rauchdetektor andert, eine Rauchdichte genau bestimmt werden. 
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Patentanspruche 

1. Brandmelder mit Rauchdetektor, in welchem gestreutes Licht, das durch die 
Streuung von Licht, welches durch einen Lichtabstrahlelement (31) ausgestrahlt 
wird, aufgrund von Rauchpartikeln entsteht, von einem Lichtempfangselement 
(41) empfangen wird und eine Rauchdichte unter Verwendung eines Ausgangs- 
pegels des besagten Lichtempfangselementes detektiert wird, und welcher um- 
fasst: 

ein Temperaturmessmittel (70, 71) zur Messung einer Umgebungstemperatur des 
besagten Lichtabstrahlelementes (31) und des besagten Lichtempfangselementes 

(41); 

ein Temperaturausgleichsmittel (10) zur Korrektur eines Ausgangspegels des be- 
sagten Lichtempfangselementes (41) entsprechend der durch das besagte Tempe- 
raturmessmittel (70) gemessenen Umgebungstemperatur; und 

ein Rauchdichtenerkennungsmittel (10) zur Erkennung einer Rauchdichte unter 
Verwendung des besagten, durch besagtes Temperaturausgleichsmittel korrigier- 
ten Ausgangspegels, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

besagtes Temperaturausgleichsmittel und besagtes Raucherkennungsmittel ein 
Mikrocomputer (10) beziehungsweise ein Speicher (22) sind; wobei besagter 
Speicher (22) einen Temperaturkorrektur-Koeffizienten (K) speichert, welcher 
Werte annimmt, die den durch das Temperaturmessmittel (70) messbaren Tempe- 
raturen zugeordnet sind; wobei besagtes Rauchdichtenerkennungsmittel (10) eine 
Rauchdichte durch Vergleichen eines Ausgangspegels des besagten Lichtemp- 
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fangselementes (41) mit einem vorgegebenen Referenzpegel erkennt; und wobei 
besagtes Teraperaturausgleichsmittel (10) den besagten Temperaturkorrektur- 
Koeffizienten (K) verwendet, der einen Wert aufweist, welcher der durch das be- 
sagte Temperaturmessmittel (70) gemessenen Temperatur zugeordnet ist, urn 
entweder den besagten Ausgangspegel des besagten Lichtempfangselementes 
(41) oder den vorgegebenen Referenzpegel zu korrigieren. 



2. Brandmelder mit Rauchdetektor nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass 
besagtes Temperaturmessmittel (70, 71) die Temperaturcharakteristiken von 
Halbleiter-Bauelementen (Dl, D2, TR) verwendet. 



3 . Brandmelder mit Rauchdetektor nach Anspruch 2, bei dem besagtes Tempera- 
turmessmittel (70, 71) wenigstens eine Diode (Dl, D2) umfasst und die Tempera- 
turcharakteristik dieser Diode in Bezug auf die an dieser Diode (Dl, D2) abfal- 
lenden Spannung verwendet. 



4. Brandmelder mit Rauchdetektor nach Anspruch 2, bei dem besagtes Tempera- 
turmessmittel (71) einen Transistor (TR) umfasst und die Temperaturcharakteri- 
stik dieses Transistors in Bezug auf die Basis-Emitter- Spannung dieses Transi- 
stors (TR) verwendet. 



5. Brandmelder mit Rauchdetektor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
besagter Mikrocomputer (10) einen Anfangs-Ausgangswert (SLT) des besagten 
Temperaturmessmittels (70, 71) und eine Referenztemperatur, welche eine Tem- 
peratur ist, die gemessen wird, wenn besagter Anfangs-Ausgangswert (SLT) ge- 
speichert wird, in besagtem Speicher (22) speichert und einen Temperaturaus- 
gleich durchfuhrt unter Verwendung einer Umgebungstemperatur, die sich durch 
Berechnung einer Abweichung berechnet, welche unter Verwendung eines Aus- 
gangswertes (SLV) des Temperaturmessmittels (70, 71) und des besagten An- 
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fangs-Ausgangswertes (SLT) berechnet, und der besagten, gespeicherten Refe- 
renztemperatur. 

6. Brandmelder mit Rauchdetektor nach Anspruch 1 , bei dem besagtes Tempera- 
turmessmittel (70, 71) ein Steuerungsmittel.(lOO) zur Steuerung einer Energie- 
versorgung umfasst, und dem besagten Temperaturmessmittel durch das besagte 
Steuerungsmittels (100) gesteuert Energie zugefuhrt wird, und besagtes Steue- 
rungsmittel (100) das besagte Temperaturmessmittel (71) nur zur Temperatur- 
messung mit Energie versorgt. 
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FIG. 2 
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